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elecrronic Halbleiter-Bauelemente
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SI Ll ZI U M PLANA R Silizium-Planar-Doppeldiode im Plostgehéiuse fir Anwendungen in
- - der Digital-, NF- und HF-Tedchnik, vorzugsweise ols mittelschnellar
D O PPE L D I O D E Sechalter in Lngikschculmngen.
Technische Daten
STATISCHE KEMMDATEN JE DIODE
I DurchlaRspannung e =10 Y
IF = 15 mA
f#a = 25 °C
¥ Sperrstram Ir =5 a0 nA
Up =25 ¥
fla = 25 °C
i
Sperrstrom =] =, 300 n
Up =25V
tha = 45 °C
Wiarmewiderstand Ripy = 0.5 grod mw
!
DY MAMISCHE KENMDATEM JE DIQDE bei flo = 25 °C
Kopozitét C, 3 (= 8 pF
i Pl Up =0V
f =05 MHz
Sparmwerzbgerungsieit Lir M (= &%) ns
[N R heim Schalten won
- £ - - IF = 10 mA auf Ug = & V
- |_._| ! gemessen bei
1 i — - = i}
— iR 1 ma; R 50 L2
o —r
I ABSOLUTE GREMZDATEN IE DIQODE (giltig bis ) max}
el P
Sperrgleichspannung g max. 25 W
Abmessungen in mm
Scheitelsperrsponnung Ligh mox 30 W
Masse: ca. D3 g
Durchlafigleichstrom g max. 50 A

Sperrschichttemperotur

[ |I Scheiteldurchlofstrom TEM mox, 100 mA

% f ! i max. -+ 125 *C
1]

- LS C\

Logerungstemperoturbereich s —55_.. 1125 uZ
-

Gesamtverlustleistung flir beids
Dioden zusgmmen
bei #a = 25 *C Prat max. 130 mw/

Schaltung
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DurchlaBkennlinie [p = f {Ug): f#a = 25 °C Sperrkennlinie Ig = F {UR); #lo = 25 °C
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Sperrschichtkapazitat
C = f{UR}:f = 500 kHz; #a = 25°C
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